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Toshiba annuncia la prossima generazione di MOSFET di potenza a
supergiunzione

I nuovi dispositivi aumentano ulteriormente l'efficienza dell'alimentazione

Dusseldorf, Germania, 21 Agosto 2018 — Toshiba Electronics Europe ("Toshiba") ha
lanciato una nuova serie di MOSFET di potenza da 650V di prossima generazione che sono
destinati per I'uso negli alimentatori per server nei data center, nei condizionatori di potenza
per il fotovoltaico (PV), nei gruppi di continuita (UPS) e in altre applicazioni industriali.

Il primo dispositivo della serie DTMOS VI € il TKO40N65Z, un dispositivo da 650V che
supporta correnti di drain in continua (ID) fino a 57A e fino a 228A in modalita impulsata (IDP).
Il nuovo dispositivo offre una resistenza drain-source di ON RDSon) ultra bassa di 0,04Q
(0,033Q tip.) che riduce le perdite nelle applicazioni di potenza. Il dispositivo in modalita di
arricchimento & ideale per 'uso nei moderni alimentatori ad alta velocita, grazie alla ridotta
capacita di progetto.

L’efficienza dell'alimentazione risulta migliorata come conseguenza delle riduzioni dell'indice
di prestazione chiave/figura di merito (FOM) — RDSon) X Qg¢. || TKO40N65Z mostra un
miglioramento del 40% in questa importante figura di merito rispetto al dispositivo precedente
DTMOS IV-H, che rappresenta un guadagno significativo in termini di efficienza di
alimentazione dell’'ordine dello 0,36% - come misurato in un circuito PFC da 2,5kW.
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Il nuovo dispositivo & alloggiato in un package TO-247 standard, che garantisce sia la
compatibilita con i progetti esistenti sia I'idoneita per i nuovi progetti.

Toshiba continuera ad espandere la propria linea di prodotti per rispondere alle tendenze del
mercato e per contribuire a migliorare I'efficienza degli alimentatori e dei sistemi.

Il nuovo dispositivo & prodotto in volumi da oggi e le consegne hanno avuto immediatamente
inizio.

Per accedere alle specifiche e alla scheda tecnica dei dispositivi clicca qui

Segui il link qui sotto per maggiori informazioni sull'offerta di MOSFET da 400-900V di
Toshiba: link: https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/mosfet/hv-mosfet.html

HitH
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Informazioni su Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) & la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici
di Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia
varieta di unita a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali,
loT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di
prodotti della societa comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori
ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

TEE ha sede principale a Disseldorf in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito
con attivita di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia & il sig. Tomoaki
Kumagai

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-
storage.com.
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